3.2. Symbole graficzne elementow

Symbole graficzne wszystkich elementéw wystgpujacych w ukladach
elektronicznych sa znormalizowane. Symbole graficzne najczesScie] uzy-
wanych elementéw uktadéw elektronicznych przedstawia tabl. 3.1.

Tablica 3.1. Najczeéciej spotykane symbole elementéw ukladéw elektronicznych

Lp. Symbol elementu

Nazwa elementu

1

Rezystory (oporniki):

a) staly,

b) zmienny — potencjometr (rezystancja
Zmieniana recznie),

c) nastawny.

Oznaczeniem kodowym rezystancji

1000 € jest litera wielka K, np.

10000 Q oznacza sie 10 K.

Kondensatory:

a) staty,

b) zmienny,

¢) nastawny — trymer,

d) elektrolityczny,

e) przepustowy,

f) z oznaczona elektroda zewnetrzna.

a) masa, podstawa urzadzenia
metalowa),
b) uziemienie.




Symbol elementu

Nazwa elementu

al bl o

Przewody:

a) pojedynczy,

b) z odgatezieniem,

c) skrzyzowanie przewodow nie
polaczonych elektrycznie.

Ekrany (ostony) zamkniete:
a) elektrostatyczny,
b) magnetyczny.

Przewod w ekranie polaczonym z masa
uktadu.

Cewki indukcyjne (dtawiki):
a) bez rdzenia,

b) z rdzeniem ferrytowym,
c) z rdzeniem stalowym,

d) dostrajana rdzeniem,

e), ) z odczepami.

Idealne Zrodio:

a), b) napiecia statego,
C) napigcia zmiennego,
d) pradowe.

Rzeczywiste Zrodio napiecia:
E — sila elektromotoryczna,
R, — rezystancja wewnetrzna.

10

Transformatory:

a) powietrzny (bez rdzenia),

b) z rdzeniem ferrytowym,

¢) z rdzeniem stalowym,

d) z przesuwanym rdzeniem ferry-
towym, '

e) z rdzeniem stalowym 1 uzwojeniem
z odczepami,

f) autotransformator bez rdzenia.




Symbol elementu

Nazwa elementu

g lub o ©

Zestyki:

a) zwierny,
b) rozwierny,
c) przetaczny.
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Diody péiprzewodnikowe:

a) symbol ogdlny,

b) dioda Zenera,

c) dioda pojemnosciowa (warikap),

d) dioda §wiecaca w czasie przewo-
dzenia,

e) dioda przelaczajaca,

f) dwukierunkowa dioda przelaczajaca
— diak,

2) dioda Schottky’ego.

13

a) b) cl o

—Ff b

Tranzystory bipolarne:

a) typu NPN,

b) typu PNP,

¢) z dioda Schottky’ego przeciwdziata-
jaca nasyceniu,

d) uklad Darlingtona.

14

a)

b) 5

Tranzystory polowe zlaczowe
(typu FET), z kanalem:

a) typu N,

b) typu P.




Lp. Symbol elementu Nazwa elementu
15 al D _?D Trynzystory polowe typu MOS
g—| : EJ & (z izolowana bramka):
: 8 a) z kanalem zuboZonym (typu N
5 _‘JJS i
1 typu P),
b) z kanalem wzbogaconym (typu N
i typu P).
bl ’_?D IjD
EJ g EJ' B
i I
& R
16 Wzmacniacz operacyjny
TR [
e
17 al Tyrystory:
: lub i a) jednokierunkowy (asymetryczny),
b) dwukierunkowy (symetryczny)
bl —_ triak
e
18 al b) d Fotoczute elementy pdlprzewodnikowe:
\\\\ \\\\ \\\\ a) fotodioda,
— B ﬁ b) fototranzystor,
¢) fotorezystor,
d) fototyrystor,
d) el e) fototriak,
N N
19 Rezystory polprzewodnikowe:

a) termistor,
b) warystor.



Symbol elementu

Nazwa elementu

—0+

Rezonator piezoelektryczny

a) odbiorcza,
b) nadawcza,
c) przeciwwaga.
22 al b) o) Elementy elektroakustyczne:

a) mikrofon,
b) stuchawka,
c) glosnik.

Lampy oscyloskopowe:

a) z odchylaniem elektrostatycznym,
b) z odchyleniem magnetycznym.

a)
W EE
b)
— =¥
c)
&

Elementy laczy §wiattowodowych:

a) nadajnik,
b) odbiornik,
c) $wiattowdd.
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